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注意事項： 

（1）本試題共有四題，每題二十五分，合計一百分。 

（2）請於答案卷上註明題號。 

(3) 可使用計算機 
 

 

計算問答題…… 

 

1. (a) 說明並圖示二極體空乏區(depletion region)如何形成。 

  (b) 說明並圖示未壓二極體、順向偏壓二極體、逆向偏壓二極體的 pn接面情形和空乏區的狀

態。 

 

2. OP 電路如圖所示，當 =2 V，求 。 inv outv

 

 

3. 穩壓電路如圖所示，曾納二極體(Zener Diode)之  =10 V，最大功率為ZV P =500 mW。求能使

保持於 10 V，而且不超出曾納二極體最大功率額定的 。 
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4. 共射極射極偏壓 (Common Emitter, CE)放大器如圖所示。其中 =15 V, CCV  k 4CR , 

,  k 5.0ER  k 500BR ,  =120。 

  (a) 求 , , 。 CI CEV er
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